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考试内容：（以下四门任选二门）

①微处理器设计；②VLSI电路与系统设计；③高级计算机网络；④模拟CMOS集成电路设计

微处理器设计：微体系结构概念，性能评价的量化方法，流水、标量、向量、超长指令字技术，多发射、乱序执行结构，转移预测、猜测执行技术、多级Cache结构、多机（核）Cache一致性问题，多机（核）通信以及总线、网络结构和协议等。

VLSI电路与系统设计：MOS晶体管基本原理、参数估计和仿真技术、基本晶体管电路以及相应的版图设计，基本的MOS工艺过程以及深亚微米工艺对电路和版图设计的影响，基于逻辑功效的逻辑电路设计，VLSI设计中时钟域、信号完整性等问题，数据通路和控制通路设计，电路和版图仿真检查验证技术等。

计算机网络主要掌握计算机网络基础、路由选择、拥塞控制、IPv6协议、无线通信、移动IP、组播通信、P2P网络、QoS保证等。
模拟CMOS集成电路设计：CMOS集成电路的元器件及其模型，单级放大器、运算放大器和比较器的原理和设计技术，基准电压和电流产生电路，时钟信号产生电路，ADC与DAC等。
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